KU607

169202

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: TESLA

Wykonanie: tranzystor krzemowy mesa n-p-n
w obudowie metalowej, kolektor potaczony
z obudowa

Zastosowanie: uktady przelaczajace do 10 A
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Wartosci charakterystyczne®’
Icgo ‘ 0,17 <1 | mA | przy Ucy =150 V
Icpo 0,68 <10 mA | przy Ucg = 210 V, f.45, = 100°C
Izgo | 0,95 <10 | mA |przy Ugg =5V
Iy ‘ 10 <50 | mA |przy Uyp=1,7V, I =0,5 A
Ig | 250 <800 mA | przy Ugg=1,7V, I =8 A
Ugg [ 0,7 <1 Vo \przy Ugp=17V, I =05 A
Ugk ‘ 1,1 <24 |V |przy Uyp=17V, I =8 A
UcEsar 0,15 <0,35 V| przy I = 500 mA, Iz = 50 mA
Ucksat 1,15 <1,7 | V| przy I = 8 A, Iy = 800 mA
1751l =3 przy Ucg = 10 V, Iy = 500 mA, f= 3 MHz
IcB0 <10 mA | przy Ucp = 210 V
T <10 mA | przy Ucp =210 V, Rpgp =0, Upp = 0
Iy 16,5 <167 | mA | przy Uep =17V, Io =2 A
Uge 0,8 <L2 |V lprzy Ugp=17V,Ic=2A
Ucgs 0,25 <06 | V |przy I.=2 A, Iy =200 mA
- 50 >10 przy Uep = 1,7V, I = 0,5 A
. 64,5 >12 przy Up=17V, I =2 A
o g | 32 >10 przy Ucg =17V, I =8 A
f 18 >15 | MHz | przy Uy = 10 V, Iy = 500 mA, f= 3 MHz
Zyss -+ Q przy Ucp =10V, I = 0,1 A, f= 0,3 MHz
Caap 500 <750 | pF | przy Usp =10V, Iz =0,1 A, f= 0,3 MHz
1, L0,2 <1 | ps ‘
t; L 0,6 <1 us tprzy Io =10 A, Ig= +1 A, U =40V
g | 03 <05 | ps |
D tamp = 25°C
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KU607

Wartosci graniczne

UCB max
UCBM max
UCES max
UCEO max
UEB max
UEBM max
IC max
ICM max
IE max

Nle=1A

2 Jo =10 mA, R =0

4 tease < 35°C, Uce = 0,30 V
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Rys. 1-824. Charakterystyki wyjsciowe Rys. 1-825. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-826. Charakterystyka wejSciowa Rys. 1-827. Charakterystyki sterowania na-
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Rys. 1-828. Zaleznos¢ wspolczynnika /1,5, Rys. 1-829. Zalezno$¢ wspoélczynnika /iy,
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Rys. 1-830. Zalezno$¢ pojemnosci Crp od Rys. 1-831. Zalezno$¢ napieciowa pojem-
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Rys. 1-832. Zalezno$¢ normowanego wspoil-
czynnika wzmocnienia pradowego od pradu
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Rys. 1-833. Zalezno$¢ dopuszezalnej obcia-
zalno$ci od czasu trwania impulsu



